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VT

Transistoren fir die Hochfrequenztechnik

Hinweise Symbole

® Es wurden hiufig verwendete und Ltd., GroBbritannien, S Siemens AG, 9, . Umgebungstemperatur
ncuc Typen zusammengestellt; SMD- Dcutschland, T Telefunken electro- 9. ... Gehédusetemperatur
Bauelemente blieben unberiicksich- nic, Deutschland, Te TESLA - Pie- Py, . Gesamtverlustleistung

tigt. stany, CSFR, Th Thomson-CSF  Ucpo . Kollektor/Basis-Spannung
® Einsatzgebiete sind Video-, KW-, Frankreich und V Valvo GmbH, beioffenem Emitter
VHF-und UHF-Verstarker sowic Os- Deutschland (identisch mit Erzeug-  Ucgr . Kollektor/Emitter-Span-
zillatoren. nissen von Philips, Holland). nung bei ohmschem Wider-
® Bild1 bringt dic Anschlubelegung stand zwischen Basis und
mit Ansicht von unten auf den Sockel Emitter
(obere Zeile) bzw. Draufsicht (untere Ueso . Emitter/Basis-Spannung
Zeile). bei offenem Kollektor
® Befindet sich in der Spalte ., Typ* un- Ic . Kollektorstrom
ter der Typenbezeichnung eine wei- Iem . Kollcktorspitzenstrom
tere Bezeichnung aus zwei Buchsta- 0; . Sperrschichttemperatur
ben, Ziffern oder ciner gemischen Rihja . Wirmewiderstand zwischen
Zeichengruppe, soist dies Bestandteil Sperrschicht und Gehiuse
der Gehéusebezeichnung. Ripje . Wirmewiderstand zwischen
@ In der Spalte ,Art* bedeutet S Sili- Sperrschicht und Umgebung
zium, P Planartransistor, E Epitaxial- Uce . Kollektor/Emitter-
transistor, n Zonenfolge npn und p Spannung
Zonenfolge pnp. hyie . Kleinsignal-Stromver-
® In dcr Spalte ,Anwendung” bedcutet starkung in Emitterschaltung
AZ Antennenverstérker, {x fiir Ver- A . Verstarkung in Basis-
vielfacher, MF fiir Verstédrker, ns mit schaltung beiangegebener
geringem Rauschen, O fiir Oszillato- Frequenz
ren, S fiir Mischstufen, VF fir Hoch- fr . Transitfrequenz
frequenzverstarker, VF° fiir geregelte f .. Grenzfrequenz
Hochfrequenzverstarker, Vs fir F . Rauschfaktor
Breitbandverstiarker, u fiir UHF-Ver-
stiarker, v fur VHF-Verstarker und m
fir Mikrowellenverstérker.
® In der Spalte Hersteller* bedeutet
Mar Marconi Electronic  Devices
Tvp An An- &, Py Uego | Ucko | Uso| I A Ruvjs Uee| I By fr F Gehiuse Her] Sok-
wen- @ Uerr® Ton® Ruic* AldB]* f stel kel
dung ler
max mux max max max max max
€l [ImW] Ve[ IVE (V] [(mA] TICL [ [R/W] | [V] ] [mA] [MHz] {dB]
BF310 |SPEn |VFv 45 1300 30 | 30 (4 25 150|350 10 4 >29 580 TO-92Z |T {2b
BF311 SPEn [MF-TV | 25 |360 35 1 25 {4 40 150 1350 10 15 79>40 750 TO-92Z |{T |2a
BF314 SPEn |VFv 45 1300 30 | 30 {4 25 150 {350 10 4 >25 450 <3 | TO-92Z |T |2b
BF324 SPEp |VFv,u 45 1250 30§ 30 |4 25 150 [420 10 4 5025 450 3 SOT-54 |V |20
10 1 >45 350 3.5 b
BF362 SPEn {VF°v,u 25 17506 30 | 20 |3 20 125 | 166 10 3 50>20 800 TO-50 T 6
71 12 40>12
0}p 3 12,5>10* | 800* 4.5
BF363 |SPEn |$+O 25 {750 30 | 20 3 20 125 | 166 10 3 5020 700 TO-50 | T
71 12 40>>12
10 3 12,5>10* [ 800" 5
BF414 SPEp |VFv 45 1300 40 | 30 {4 26 150 |350 10 4 100>30 560 2,8 | TO-92Z {T.42b
BF419 SPEn |AZ 70 800 300 1250 |5 100 150 {100 101 20 45 TO-126 |V |8
90* 16 W 300* 10* t=0,5u8
BF420 SPEn (Vi 25 {830 300 {300 {5 25 150 {150 204 25 >40 100 TO-92 S |2
BF420L {SPEn |Vi 25 625 300 300 |5 500 150 101 30 > 70 TO-92 S [2d
BF420S [SPEn |Vi 25 1830 300 |300 |5 25 150 | 150 20| 25 >50 >60 TO-9R2Z |T |2¢
BF421 SPEp |Vi 25 1830 300 (300 (5 25 150 | 150 201 25 >30 100 TO-92 S |2¢
BF421L [SPEp {Vi 25 1625 300 {300 |5 500 150 10] 30 >25 70 TO-92 S |2d
BF421S [SPEp (Vi 25 (830 300 (300 (S 25 150 | 150 201 25 >50 >60 TO-92Z |T |2a
BF422 SPEn |Vi 25 (830 250 {250 |[S 25 150 | 150 204 25 >50) 100 TO-92 S |2¢
BF422L [SPEn |Vi 25 |625 250 {250 |5 [500 150 101 30 >30 70 TO-92 [S |2d
BF422S |SPEn |Vi 25 (830 250 {250 |5 25 150 | 150 20} 25 >50 >60) TO-92Z |T |2¢
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Typ Art An- & Py Ucgo |Uceo | Ugso|ic ¥ Runja Ucg|lc hne fr F Gehiuse Her{ Sok-
wen- o* Ucgr®* Iow* Runic* A[dB)* r stel-| kel
dung ler

max max {max [max |max max | max
FCy |mwy VI V] IV] |imA] (€] | [K/W] (V] [[mA] [MHz] [dB]
BF423 [SPEn [Vi 25 1830 250 250 5 25 150 {150 20 25 >50 100 TO-92 |8 |2
BF423L {SPEn |Vi 25 |625 250 1250 |5 |500 150 10| 30 >30 70 TO-92 |S |[2d
BF423S |SPEn |Vi 25 |830 250 250 {5 25 |150 (150 20125 >50 >60 TO-92Z |T [2¢
BF440 (SPEp (MF°-FM| 25 [450 40 | 40 14 25 150 275 10 1 60-220 250 1 TO-92Z |T |2a
BF441 (SPEp |MF-FM | 25 {450 40 | 40 14 25 [150 |275 10 1 30-125 250 2 TO-92Z |T |2a
BF450 (SPEp |MF,VFv ! 45 |250 40 | 40 (4 25 150 | 420 10 1 60-200 325 2 SOT-54 (V.§2a
BF451 SPEp [MF,VFv | 45 250 40 40 |4 25 150 420 10 1 30-90 325 2 SOT-54 |V,§2a
BF457 [SPEn |Vi 25 {1,2W (160 |160 |5 (100 150 |104 10| 30 >26 90 TO-126 |V (8
90* 16 W 300* 10*
BF458 [SPEn |Vi 25 |1,2W (250 |250 }5 j100 150 |104 10| 30 >26 90 TO-126 |V |8
90* |6 W 300* 10
BF459 [SPEn |Vi 25 {1,2W [300 [300 [5 {100 ({150 |104 104 30 >26 90 TO-126 |V |8
90* {6 W 300~ 10*
BF469 ([SPEn |Vi 114* 1,8 W 250 (250 |5 30 |150 |100 201 25 >50 >60 TO-126 (T |8
BF469S {SPEn |Vi 110* |2W 250 1250 {5 30 1150 | 20 {20] 25 >50 >60 TO-126 |T (8
BF470 |SPEp (Vi 114* |1,8W |250 (250 [5 30 |150 |1060 201 25 >50 >60 TO-126 [T (8
BF470S [SPEp |Vi 110* [2W 250 250 |5 30 1150 | 20% 20| 25 >50 >60 TO-126 |T (8
BF471 SPEn (Vi 114* [1,8W [300 (300 |5 30 [150 |100 20| 25 >50 >60 TO-126 (T |8
BF471S [SPEn |Vi 110* 12w 300 |300 |5 30 (150 | 20¢ J20| 25 >50 >60 TO-126 (T |8
BF472 |SPEp (Vi 114* (1,8 W (300 |300 {5 30 [150 |100 20| 25 >50 >60 TO-126 [T (8
BF4728 {SPEp |Vi 110* [2W 300 (300 |5 30 150 20* 20 | 25 >50 >60 TO-126 (T |8
BF479T |SPEp {VFuyv 55 160 20 | 20 |3 50 }150 | 600 10| 10 >20 1850 TO-50 [T |6
S 10 | 10 14,5>13* |800* <6
BF483 [SPn Vi 25 1830 300 250 |5 50 150 |150 20| 25 >50 70-110 SOT-54 |V i2c
100* 20| 40 >20

BF485 (SPn Vi 25 |830 350 |300 |5 50 |150 (150 20| 25 >50 70-110 SOT-54 |V |2c
100* 20 | 40 >20

BF487 |SPn Vi 25 (830 400 350 |5 50 |150 |150 20| 25 >50 70-110 SOT-54 |V |2¢
100* 20| 40 >20

BF494 {SPEn (VFv,0 75 1300 30 | 20 §s 30 [150 250 10 1 66-222 260 4 SOT-54 |V |2a

BF495 [SPEn |VFv,0 75 (300 30 | 20 |5 30 150 |250 10 1 36-125 200 4 SOT-54 |V |2a

BF496 |SPEn |VF-ns 75 |300 30 [ 20 ¢3 20 150 250 10 2 1340 550 SOT-54 |V |2b

10 3 27* 200* 2,5
7112 >5,45 530*
BF506 SPEp (O.S,VF 25 |500 40 35 {4 30 150 {250 10 3 >25 550 TO-92Z |T,§2b
0] 3 17>15* 200* <4
BF509 ([SPEp (VEFv 25 450 40 | 35 |4 30 |150 j275 1001 3 70>25 750 TO-92Z |{T |2b
10 3 17>15* 200* 2,6
BF509S {SPEp (VFv 45 300 40 | 35 |4 30 [150 }350 10 3 70>25 800 TO-92Z {T {2b
10 3 17>15* 200* 2,6
BF583 [SPn Vi 25 [1,6W 300 (250 |5 50 |150 | 25 20| 25 >50 70-110 TO-202 [V |9
25* (5w 100* 78* 20| 40 =20
BF585 [SPn Vi 25 {1,6W (350 |300 |5 50 1150 | 25 201 25 >50 70-110 TO-202 (V |9
25* [5W 100* 78* J20 | 40 >20
BF587 |SPn Vi 25 |1,6W [400 (350 i5 50 1150 | 25 20| 25 >50 70-110 TO-202 [V |9
25* [5W 100* 78 (20| 40 >20
BF606A [SPEp |VFv,0 75 |300 40 | 30 (4 25 {150 }250 100 1 >30 >500 SOT-54 |V.§2a
0] 5 50
BF679T |SPEp [VF’v,u 55 |160 35 130 |3 |30 150 | 600 10} 3 13>11* 800* <3,5]TO-50 [T |6
10 3 >25 930
BF681 [SPEp [Sv,u,0 55 |160 40 | 35 i3 30 {150 {600 101 3 14>12* 800* <5 JTO-50 [T {6
10] 3 >25 950
BF689K (SPEn (VFv,u 25 |500 25 | 15 (3,51 25 150 [250 5 2 >20 SOT-54 |V [2b
(6] 60 360 50* 5120 35-70 1800
5 2 16* 200* 3
BF763 |SPEn (VFv,u 25 (500 25 | 15 351 25 150 |250 10} S 16* 800* 5 SOT-54 |V,§3
50 |360 50* 5 1 25-250 1800
BF819 |SPn AZ 75 [1,2W {300 |250 {5 |100 {150 | 62,5 |10| 20 45 TO-202 [V |9
75* |6 W 300* 12,5* t,=0,5us
BF857 |SPn Vi,VF 25 |12W 160 {160 {5 [100 ]150 | 62,5 |10] 30 >26 90 TO-202 |V (9
5% |[6W 300* 12,5*
BF858 |SPn Vi,VF 25 |2W 250 250 {5 |100 {150 | 62,5 |10 | 30 >26 90 TO-202 |V (9
75* [6W 300* 12,5*
BF859 |SPn Vi,VF 25 |2W 300 300 {5 100 |150 | 62,5 }10{ 30 >26 90 TO-202 (V |9
75* |6 W 300* 12,5*

BF869,A |SPEn |Vi,VF 25% [5W 250 250 |5 50 |150 | 25* 20| 25 >50 100 TO-202 [S,VY9

BF869S,

SA SPEn (Vi,VF 25* |5W 250 1250 {5 50 {150 | 85 20 25 >50 >60 TO-202 |T (9

100* 25*

BF870,A [SPEp |ViVF 25% |5W 250 (250 |5 50 |150 | 25* |20} 25 >50 100 TO-202 (S,V9

BF870S,

SA SPEp [Vi,VF 25% |5W 250 250 |5 50 |150 | 85 201 25 >50 >60 TO-202 [T |9

100* 25*

BF871,A [SPEn |Vi,VF 25% I5W 300 {300* (5 50 (150 | 25* J20{ 25 >40 100 TO-202 [S,V9

BF871,S

SA SPEn |Vi,VF 25*% |SW 300 {300* |5 50 150 | 85 20| 25 >50 >60 TO-202 [T (9

100* 25*
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Tvp Art An- 9, P Uego [ Ucro |V & i R Uer| £ I/ h F Gehiiuse Herf Sok-
wen- D& Uerr® Iew™ Ri” AldB]” I stel-f kel
dung ler

max miix mix max X max max
£C] Hmwl VD JIVT [V | [ImA] [ KW [ [VE] [mA] {MHz] [4B]

BF872,A [SPEp |Vi,VF 25% 15W 300 |300% |5 50 150 25 20 25 >4 100 TO-202 |S. V9

BF872.8

SA SPEp |Vi.VF 25% |5W 300 |300* |5 50 150 | 85 201 25 >50 >60) TO-202 |T |9

100* 25%
BF881 SPEn |Vi,VF 25 |1L.8W [400 [400* |5 100 150 1100 201 25 >50 >60 TO-202 {S |9
25% |7
BF883S [SPEn |Vi,VF 25 |1,8W {275 275 |5 50 150 | 100 20 25 >50 >60 TO-202 IT |9
25% |TW 100*
BEF885S [SPEn |Vi,VF 25 [1.8W 350 |350% |5 50 150 100 200 25 >50 >60 TO-202 |T |9
25* 1TW 100*
BF926 |SPEp |VEv.O., S| 45 |250 30 |20 14 25 150 1420 10 1 30 350 SOT-54 |V |2a
10 3 17,5>14% | 200* 5<6
BF936 |SPEp |[VFv.O,S| 45 |250 30 120 |4 25 150|420 10 1 >26 350 SOT-54 |V |2b
10 3 17.5>14% | 200* 5<6
BF939 SPEp |VFv° 55 |[225 30 25 13 20 150 420 10 2 3616 750 SOT-54 {V [2b
10f 2 16* 200* <4
4 9 >2,5% <200
BF959 SPEn [MF.VFv | 25 |500 30 20 |13 100* [ 150 {250 10 5 >35 TO-92 S |2a
107 20 85>40 >700 4
BF967 SPEp |VFu.0 55 {160 30 30 |3 20 150 {600 10 3 60>>15 900 SOT-37 [V |6
4 7 >10 >200
10 3 13>11 800* 4<5
BF970  |SPEp |VFuS 55 160 40 | 35 (3 30 150 | 600 10f 3 50>25 1000 SOT-37 |S.V
T |6
10 3 14,5>13% | 800* 4<6
BF970A |SPEp |VFuS 55 {160 40 | 35 |3 30 150 {600 10 3 5025 900 SOT-37 [V |6
10 3 15>13* 800 4<6

BF979 |SPEp |VFu.v- 25% 1550 20 | 20 |3 50 125 {500 10} 10 5020 1350 TO-50 |T |6
ns 55 |140 225* 51 15 1000 SOT-37 |V |6

10| 10 16* 800* 4<6

BF979S |SPEp |VFu,0 50 (160 30 25 {3 50 150 1600 10| 10 >20 1600 TO-50 S |6

10 10 16,5 800* <45
BFG23 [SPEp (Vs 60 180 15 12 {2 35 150 | 500 51 30 >20 5000 SOT-103|V {4
50* 75 51 30 14,5% 800* 23
51 30 6.5% 2000
BFG32 |SPEp |Vs 70 1700 20 15 {3 75 175 [ 150 107 50 >20 4500 SOT-103}1V |4
150% 75% 10 50 13* 800* 43
10,{ 50 6* 2000
BFG34 |SPEn |Vs 45 [1W 25 18 |2 150 175 130 101100 >25 3700 SOT-103|V (4
50* 10 ] 100 14 800* 23
10 100 7 2000*
BFGS51 |[SPEp |Vs 60 |180 20 15 |2 25 150 {500 10] 14 >50 5000 SOT-103(V |4
35* 10} 14 17* 800* 34
10f 14 8* 2000%
BFG65 |[SPEn [Vs 65 300 20 10 [2,5] 50 150 1300 5115 100>60 7500 SOT-103(V |4
81 15 10,5% 2000% 3
BFG90A [SPEn (Vs 60 [180 20 15 |2 25 150 | 500 ] 14 90>40 5000 SOT-103|V |4
10] 14 19% 800* 2.4
10] 14 12* 2000* 3.6
BFGY1A |SPEn |Vs 60 300 15 12 |2 35 150 | 300 51 30 90>>40 6000 SOT-103[V [4
81 30 16,5% 800* 23
81 30 8* 2000*
BFG9 |SPEn |Vs 70 1700 20 | 15 |3 150 175 {150 10} 50 5025 5000 SOT-103|V [4
75% 10] 50 15* 800™
10| 50 8* 2000*
BFG195 |SPEn |Vs 50 [500 20 10 12,51 100 150|200 8| 50 12 2000% SOT-103|V |4
S| 50 >40 7500
BFP90A |SPEn |Vs 125 1250 20 15 |2 30 175 {200 10 14 90>40 5000 SOT-1731V {7
PO 0] 14 23 500*
10] 14 19* 800* 2.4
BFP91A |SPEn |Vs 105 {350 15 12 |2 50 175 1200 51 30 90>-40 6000 SOT-173|V {7
P1 81 30 22 500*
8| 30 18 800* 23
BFP96 SPEn |Vs 75 1500 20 15 13 100 175 (200 10| 50 >25 5000 SOT-173|V |7
P6 10| 50 19* 500
10| 50 15*% 800* 3,7
BFQ22S |SPEn |Vs,AZ 65 1150 15 12 |2 35 1200 [900 5110 50-110 5000 TO-72 |V |1c
50* 600* 51 10 >21* 200" <25
51 30 16* 500*
BFQ23 [SPEp |Vs,AZ 60 {180 15 12 |2 35 150 | 500 51 30 >20 5000 SOT-37 |V |§
50* 51 30 16,5* 500+ 24
BFQ23C |SPEp (Vs ,AZ [105 |350 15 12 2 50 175 {200 81 30 15% 800* 3,7 | SOT-173}V |7
51 30 >20 5000
BFQ24 |[SPEp {Vs,AZ 65 150 15 12 2 35 200 {900 51 30 50>20 5000 TO-72 V |1lc
50* 600* 51 30 15% 500% 2,4
BFQ28 |SPEn |VFu 150 1200 20 15 {1.5]15 200 1250 10 10 >20 5000 TO-220 |S |10
207 20* 10 1S 14* 2000* 3
FA 11/90 - B37
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Typ Art An- 3, P Ucpo |Ucro | Ursollc ¥ Rupja Ucglle hag fr F Gehiuse Her4 Sok-
wen- 9 Ucer* Iew® Ruic* A[dB}* r stel-] kel
dung ler

max max max max }pmax max max
Cl |mWl VI VD [IV] {imA} [°C] | [KW]) (V] [[mA] [MHz] [dB]
BFQ32 (SPEp Vs ,AZ 60 |500 20 1 15 13 75 175 230 10 | 50 >20 4200 SOT-37 |V IS5
150 10| 75 >20 4600
10 | 50 14* 500* 3,75
BFQ32C [SPEp |Vs 75 |500 20 115 §3 (100 (175 |200 10| 50 13* 800* 4,3 {SO-173 |V |7
10 | 50 >20 4500
BFQ32S |SPEp |Vs,AZ 70 |700 20 115 {3 [100 (175 | 150 10| 70 >20 4500 SOT-37 {V {5
107 |-65 793*
BFQ33 |SPEn |Vs 80 [140 9 7 12 20 |150 (500 S| 14 >25 12GHz SOT-100{V {10
51 14 13,7* 2000* 2,5
51 14 7.4* 4000* 3,8
BFQ33S [SPEn |Vs 120 (140 9 7 |2 20 [150 |200 51 14 >50 12GHz SOT-173 |V (7
5| 14 13,3* 2000* 3
51 14 7,6* 4000*
BFQ34 (SPEn |Vs 125* [2,25W | 25 18 |2 |150 [200 | 15 151 75 >25 3500 SOT-122 |V |11
15 (150 >25 4000
15 (120 16,3* 500* 8
15 (120 U,=1,2V |793*
BFQ34T [SPEn {Vs 45 |1W 25 18 |2 150 175 (130 10 | 100 >25 3700 SOT-37 [V |5
50* {10 (100 20* 300*
10 (100 U,=1V  |285*

¥ Intermodulationsabstand fir —6dB

Systeme fiir die
Typenbezeichnung

Typenbezeichnungssystem nach Pro Electron

® Der erste Buchstabe gibt das Halbleiter- Ausgangsmaterial an: A Germanium, B Si-
¢ In Europa herrscht das internationale lizium, C Galliumarsenid
Typenbezeichnungssystem nach Pro  ® Der zweite Buchstabe kennzeichnet die Hauptanwendung: A Diode fiir die Signal-

Electron. Es wird nebenstehend vor-
gestellt. Dieses Bezeichnungssystem
erlaubt eine recht genaue Aufschliisse-
lung des Bauelements.

® Dem Typenbezeichnungssystem nach
JEDEC sind hingegen Hauptanwen-
dung und Halbleitermaterial nicht zu
entnehmen. 1 N mit zwei bis vier nach-
gestellten Ziffern bedeutet Diode. 2N
mit zwei bis vier nachgestellten Ziffern
bedeutet Transistor.

® Eine weitere Moglichkeit sind firmen-
eigene Bezeichnungssysteme. Hier
miissen nihere Hinweise den Firmen-
katalogen entnommen werden.

verarbeitung (Gleichrichtung, Mischung) mit kleiner Leistung, B Diode mit varia-
bler Kapazitit zum Abstimmen und Nachstimmen, E Tunneldiode, X Diode fiir
Frequenzvervielfacher, C Transistor fiir niedrige Frequenzen und kleine Leistung,
L Transistor fiir Hochfrequenz und kleine Leistung, L Transistor fiir Hochfrequenz
und groBe Leistung, S Transistor fiir Schaltzwecke und kleine Leistung, U Transi-
stor fiir Schaltzwecke und grofie Leistung

® Den beiden Buchstaben kann eine dreistellige Zahl von 100 bis 999 folgen, dann
handelt es sich um ein Bauelement fiir die Unterhaltungselektronik, oder ein weite-
rer Buchstabe und eine zweistellige Zahl (Y10 bis A99), dann handelt es sich um ein
Bauelement fiir professionelle Gerite.

® Ein beliebiger Zusatzbuchstabe aufier R kann folgen, wenn der gekennzeichnete
Typ nur geringfiigig vom Grundtyp abweicht.

® Der Buchstabe R folgt, wenn zum Grundtyp entgegengesetzte AnschluBpolaritit
besteht.

¢ Beispiel fiir HF-Transistoren: BF Kleinleistungs-Siliziumtransistor, BFR, S, T, V,
W, Y Kleinleistungs-Siliziumtransistor fiir industrielle Anwendung, BLX, Y Sili-
ziumleistungstransistor fir industriellen Einsatz

(wird fortgesetzt)
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Biid 1: AnschiuRbelegungen (1 bis 3 von unten, 4 bis 13 von oben gesehen)
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